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Отзыв 

на автореферат диссертации Шакурова Гильмана Султановича 

«Высокочастотная ЭПР-спектроскопия примесных парамагнитных ионов в 

диэлектрических и полупроводниковых кристаллах», представленной на  

соискание ученой степени доктора физико-математических наук  

по специальности 01.04.11 – физика магнитных явлений 

Широкое применение лазеров и лазерных систем в различных обла-

стях фундаментальных и прикладных научных исследований, в технологиче-

ских процессах наукоемких производств и медицине диктует поиск новых эф-

фективных лазерных сред, позволяющих расширить функциональные воз-

можности лазеров и лазерных систем. Несомненна актуальность темы диссер-

тации Шакурова Г. С., т.к. кристаллы, активированные редкоземельными 

ионами и ионами переходных металлов, широко применяются как активные 

элементы кристаллических лазеров и далеко не исчерпали свой потенциал. 

Приятно отметить, что в продолжение традиций казанской школы фи-

зиков экспериментальные результаты диссертации получены на оригиналь-

ном высокочастотном ЭПР-спектрометре, в создании и модернизации кото-

рого Шакуров Г.С. принимал непосредственное участие. Особая ценность со-

зданного высокочастотного ЭПР-спектрометра, позволяющего отнести его к 

классу уникальных приборов, заключается в том, что на нём можно прово-

дить спектроскопические исследования кристаллов с примесями некрамерсо-

вых ионов.  

В результате многолетних исследований Шакуровым Г.С. изучены ряд 

диэлектрических и полупроводниковых кристаллов с примесями некрамерсо-

вых ионов. При этом получены данные по занимаемым структурным пози-

циям, локальной симметрии и валентности парамагнитных ионов. Примене-

ние теоретических методов и моделей магнитного резонанса позволило найти 

набор спектральных параметров (таких, напр., как энергии расщепления в ну-

левом поле), успешное определение которых выразилось в хорошем согласии 

теоретических и экспериментальных результатов в широком диапазоне внеш-

них параметров. В целом ряде случаев (исследования тройных полупроводни-

ков, изотопическая структура спектров ЭПР, вызванная беспорядком в литие-

вой подрешетке, спектры ЭПР в гексамерных кластерах и др.) результаты яв-

ляются пионерскими. 

Особо можно подчеркнуть значение пятой главы, посвященной иссле-

дованию антипересечений электронно-ядерных уровней в кристалле LiYF4 с 
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